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o Introducao

o Figuras de Mérito

- 2.1 Estabilidade do Regulador
—  2.2Caracteristicas CA do Regulador
~ 2.3 Fator de Rendimento (n)

o Circuitos Reguladores

- Regulador de tensao
paralelo ou shunt

serie

o Projeto da fonte de tensao regulada a transistor e diodo zener
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o Fonte de Alimentacao Elétrica
— Fornece energia elétrica adequada para os equipamentos

o Fonte de Tensao (V)

— Regula a tensao
o Exemplo: Toca CD (12V)

e Tensao cte e a corrente varia
o Fonte de Corrente (A)

— Regula a corrente

o Exemplo: carga em celular (bateria)
o Corrente cte e a tensao varia
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Diagrama de blocos —
de uma fonte de tensao regulada
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Variaveis na analise
de um circuito regulador
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=™ Regulagao de Linha R,

AV
Ry =
AV,

Ey=ct=

AVs: variacdo da tensdo CC de saida
AVg: variacdo da tensdo CC de entrada

Regulacao de Carga RC
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== Rejei¢ao de Ripple RR

_ Ripple de Saida

Ripple de Saida

= ou RR(dB)=20log
Ripple de Entrada

ndulacao em dente de Serra

Ripple de Entrada

;.4
\Y ida 2.
e alor eficaz da cumpmrlentealterrnadﬂ de saida il ﬁ
Tensdo continua desaida V.
Verr
T o 1
A e Valor eficaz da n:u:rmpmrlenta alternada de Entrada L ﬁ
Tensdo continua de Entrada Fz

Vipr = 1 ef1Sd0 pico a pico da dente de serrana saida

Vepp = | ensdo pico a pico da dente de serra na entrada

ou RR(dB) =20 lﬂgi .
-
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Q j Circuitos de Reguladores

—ﬁlﬁw Regulador
Serie
Regulador
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Q ] Circuitos de Reguladores P
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L
topologia paralela com diodo zener Regulador série de tensao com transistor e diodo zener

Ve=V,-V,. =V,—-0,6
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Q a P oooooo Regulador de tensao
com transistor e diodo zener

I
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=== Principais caracteristicas dos

P

componentes utilizados na experiéncia

Tabela 1 — Principais caracteristicas dos componentes utilizados na experiéncia

Diodo zener 1N4735 | Vz=6.2V p/ Iz=41mA, | Transistor 2N 3053 | Pre= 7T0@4AMAV (VeE)
F.E:DEIL'""'I- F'Cn'ax=1 15W
REZED V:E!“;‘E}tinDv.
| zmin=dMA, | = 154
|zma=81MA Vee=0,6V
Transformador 110:18 Dicdo Vp=0,8V (tensdo de|
condugio do diedo)
Capacitor 1.000 pF
eletrolitico
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Q j Modelo do diodo zener

Valor minimo

Calculo de Rz
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Z hom / tgu:‘”ﬂz

>
vz

oo Vs Ve Vi =V, _278-62 _, -

I I 81-107°

max Z max

Arbitrariamente na experiéncia sera usado R

Sera usado um valor comercial proximo
de 470 Q, que € maior que 267 Q.
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=E
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TN e
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Ieo Ifr?;’/??’?fﬁl‘/‘?ﬁ?/?ﬁ?ﬂfﬁ

=18 €2 \\\ Foic N

Lmin Regi&o de Corte

“~— Regifio Ativa
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{ ) p Ligacao - medida de corrente para varias cargas resistivas
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Q: I]Pontas de Prova doOsciloscopio P

Canal 2 (x 1)
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Tensao da fonte Linear
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CJ ‘ | Tabela 2 P
J Valores de tensoes e correntes medidos experimentalmente |

ade de Sao Paulo na entrada e na saida do regulador

Rir = Rimin ¥ Re
R () | R (Q)
0
50
100
200
500
1.000
o (aberto)

VACC (V) Vapp (mV) VGCC (V) Vapp (mV) IL (mA)

sistencia da carga V,c = tensdo média de entrada (ponto A) Vicc = tensdo média de saida (ponto G

sistencia total da carga V,.p = tensdo pico a pico (ripple no ponto A) Vg, = tensdo pico a pico (ripple no pon

omar resisténcia minima) | e R R
L=
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J( p Tabela 3

ade de Sao Paulo Valores medidos experimentalmente na entrada e na saida do

P

regulador alimentado por uma fonte de tensdo de bancada.

VACC(V)

Vece (V)

I, (mA)

Ifonte

HP3631A (A)

(Vace — 10%)

(Vacc T 10%)

= resisténcia da carga vy, = tensdo média de entrada (ponto A)

Ve = tensao média de saida (ponto G)

I, = corrente CC da carga
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Boa experiencia !

Terminado a experiéncia, limpar a bancada !

Laboratorio de Eletronica I - Depto de Engenharia de Sistemas Eletronicos - 2023



